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电磁炉 LNK364PN 5.9 W 185 – 265 VAC 5 V, 100 mA / 18 V, 300 mA 反激式

DI-133参考设计 
LinkSwitch-XT
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非隔离式电磁炉用辅助电源

®

设计特色

低成本、元件数量少：只有17个元件

双输出具有良好的交叉调整率

空载功耗：265 VAC时<130 mW

满足CEC工作状态效率要求，并有很大裕量

工作方式

图1所示的非隔离反激式转换器围绕LinkSwitch-XT产品系列的

LNK364PN(U1)设计而成。在最低输入电压(185 VAC)时，双输出 

（5 V供显示，18 V供风扇及IGBT控制电路用）可以提供高达 

5.9 W的功率。

由于电磁炉内感应加热器传导EMI滤波，所以辅助电源不需要保

险丝和滤波元件。整流管D1对交流输入进行半波整流，经电容

C1滤波产生高压直流，并供给变压器T1。变压器初级绕组上的一
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个RCD箝位（C2、D3、R1和R2）对U1内部集成功率MOSFET在

每次关断时产生的漏感电压尖峰幅度进行限制。

在MOSFET关闭期间，U1内部的高压电流源向旁路电容C3供应 

电流。C3提供IC的操作电压和正常工作电流。

根据T1绕组的相位和输出整流管（D4和D5）的位置和方向，

MOSFET导通时电流流过T1的初级绕组，次级没有电流流动。 

一旦U1内部的集成控制器关闭MOSFET，T1绕组的电压反相，

D4和D5正向偏置，次级绕组电流流入输出电容C4和C5。

电阻分压器R3和R4检测5 V输出。U1内部的控制器用流入反馈 

（FB）脚的电流控制MOSFET的开关和稳定5 V输出。5 V和18 V 

绕组的变比给18 V输出提供足够的稳压。5 V输出的二次滤波 

（L1和C6）将开关噪音衰减至<100 mV峰峰值。

图 1. 使用LinkSwitch-XT的5.9 W电磁炉辅助电源
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DI-133

变压器参数

磁芯材料
 EE16 NC-2H or equivalent, 
 gapped for ALG of 63 nH/t²

骨架  EE16, 8 pin

绕组细节

 Primary: 200T, 36 AWG, tape
 Secondary: 5 V:, 11T, 29 AWG triple  
 insulated, tape
 Secondary: 18 V: 26T, 30 AWG triple  
 insulated, tape 

初级电感  2.77 mH, ±10%

初级谐振频率  500 kHz (minimum)

漏感  111 μH (maximum)

表 2. 变压器结构信息

设计要点

选择合适的线径尺寸使其完全充满每一个绕线层，使T1的漏感

最低。

可以使用PI Xls计算表格修改电源设计，允许电源在通用输入范

围（85–265 VAC）内工作。

•

•

负载                 5 V输出                     18 V输出

100% on 5 V and 
100% on 18 V  4.94  18.14

100% on 5 V and  
10% on 18 V 5.01 19.46

10% on 5 V and  
100% on 18 V 5.08 17.99

10% on 5 V and 
10% on 18 V 5.14 18.51

表 1. 265 VAC时的输出交叉调整率

图 2. 空载输入功率与输入电压的曲线
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图 3. 满载效率与输入电压的曲线
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选择R3和R4的值，以使5 V输出稳压时，FB脚的电压有1.63 V 

和49 mA的电流流入。R3和R4的更高阻值不会改善效率，反而

可能降低稳压精度。

为了避免导通和关断开关周期成组出现，反馈电阻R4必须接到

LC二次滤波（L1和C6）前面。
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